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Capacitancia del diodo

Capacitancia polarizacion en contra
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CR =C . + —M Los valores de capacidad obtenidos
¢ (1 + ZVR)n vandesde 1 a 500 pF. Latension

inversa minima tiene queserde 1 V.
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Capacitancia polarizacion a favor

T:Tiempo promedio en que se
desplazanlos electronesen ambas
bandasde energia.
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T: Tiempo promedio en que se
desplazanles electronesenla
banda de conduccion (solo hay
portadoresn con mayer movilidad).
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Calcular v (t), con Ve =0.7 V
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Equivalente de Thevennig visto desde el diodo para determinar cuando
este conduce (ID >0y VD =0.7 V)
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Tarea 4: Encuentre el voltaje en RL utilizando el modelo 2.
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